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Dersin Kodu Sinifi Yariyih
ETE448 4
Dersin Adi T U L AKTS

VLSI Tasarima Girig

Dersin Dili Almanca

Dersin Diizeyi Lisans X Yiksek Lisans Doktora
Boliimii/Programi Elektrik-elektronik mihendisligi

Egitim Tiirii Orgiin

Dersin Tiirii Zorunlu Se¢meli X

Dersin Amaci

Ogrenciler, karmasik mikroelektronik sistemler tasarlanirken ve kavramlar gercek entegre
devrelerde uygulanirken dikkate alinmasi gereken VLSI tasariminin 6nemli yonleri hakkinda
bilgi sahibi olurlar.

Dersin icerigi

VLSI tasarim metodolojisi ve IC tasarim stilleri - CMOS teknolojisi, CMOS mantik kapilari,
CMOS kapilarinin tasarimi ve anahtarlama davranisi - Cip tizerinde kablolama ve
anahtarlama davranisina etkisi - Sirali anahtarlama mekanizmalarinin tasarimi - Glg kaybi ve
glc kaybinin azaltilmasi - Saat sistemi ve 10- Devreler - Test dostu tasarim

On Kosullar

Elektronik I: Halbleiterbauelemente

Dersin Koordinatorii

Dersi Verenler

Dersin Yardimcilari

Dersin Staj Durumu

Ders Notu

Hubert Kaeslin, Digital Integrated Circuit Design: From VLS| Architectures to CMOS Fabricati-
on, Cambridge University Press, 2008 — Abdellatif Bellaouar, Mohamed Elmasry, Low-Power
Digital VLSI Design: Circuits and Systems, Springer — Jan M. Rabaey, Digital Integrated Cir-
cuits: A Design Perspective, Prentice Hall

Diger Kaynaklar

Dokiimanlar

Odevler

Sinavlar

Matematik ve Temel Bilimler

1 Ara sinav, 1 Final

5%

Mihendislik Bilimleri

35%

Miihendislik Tasarimi

%




14
" TURK-ALMAN UNIVERSITESI MUHENDISLIK FAKULTESI
‘ TURKISCH-DEUTSCHE UNIVERSITAT FAKULTAT FUR INGENIEURWISSENSCHAFT

ELEKTRIK-ELEKTRONiIK MUHENDISLiIGIi BOLUMU
DERS BiLGi FORMU

Sosyal Bilimler %
Egitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Saghk Bilimleri %
Alan Bilgisi 60%
Deeendimesitemi
Sayisi Katki Orani (%)

Ara Sinav 1 30
Kisa Sinav
Odev
Devam
Uygulama 14 10
Proje
Yariyil Sonu Sinavi 1 60

Toplam 100

Sayisi Suresi Toplam is Yiikii (Saat)

Ders Siiresi

Sinif Dig1 C. Siiresi

Odevler

Sunum/Seminer Hazirlama

Ara Sinavlar

Uygulama

Laboratuvar

Proje

Yariyil Sonu Sinavi

Toplam is Yiikii

AKTS Kredisi (Toplam Is Yiikii /Saat)

1 Donanimin tanimlanmasi

2 Similasyon

3 Sentez

4 Yonga hazirlama

5 Sistem entegrasyonu ve testi
6
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1 VLSI sistemlerinde giinimiziin gelisim trendlerine giris
2 MOSFET'lerde yapi azalmasi nedeniyle transistor 6zelliklerindeki degisiklikler (bolim 1)
3 MOSFET'lerde yapi azalmasi nedeniyle transistor 6zelliklerindeki degisiklikler (bolim 2)
4 Mikrogip Tasarim Yontemleri (B6lim 1)
5 Mikrogip Tasarim Yontemleri (Bolim 2)
6 Mikrogip Tasarim Yontemleri (Bolim 3)
7 Sistem tasariminda soyutlamanin her diizeyinde gli¢ kaybini azaltmak igin 6nlemler (b6lim 1)
8 Sistem tasariminda soyutlamanin her diizeyinde gli¢ kaybini azaltmak igin 6nlemler (b6lim 2)
9 Glg Azaltma Yontemleri (Bolim 1)
10 Glg Azaltma Yontemleri (B6lim 2)
11 Segcili fonksiyonel bilesenlerin VLSI tasarimi - toplayicilar, carpanlar ve boliciler
12 Secilen fonksiyonel bilesenlerin VLSI tasarimi - toplayici sentezi
13 Secilen fonksiyonel bilesenlerin VLSI tasarimi - carpanlar ve béliciler
14 Secilen fonksiyonel bilesenlerin VLSI tasarimi - béliciiler
15
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
1
2
3
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Katki Orani: 1: Cok Duisiik 2: Dislk 3: Orta 4: Yuksek 5: Cok Yiiksek

Hazirlayan:

Giincelleme Tarihi:




